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П Р О Г Р А М М А

Симпозиум проводится в онлайн-формате, вход в зал осуществляется 
через Личный кабинет на сайте nanosymp.ru.
Обратите внимание, что заседания в разных секциях начинаются в 
разное время. Время указано московское (GMT+3)

Устные доклады:

ПЛЕНАРНЫЕ ЗАСЕДАНИЯ

Секция 1. CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ

Секция 2. МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ

Секция 3. ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 

Секция 4. ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ 
ЗОНДОВЫХ, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ

Секция 5. РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА

Стендовые сессии:

CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ

МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 

ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ 
ЗОНДОВЫХ, ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-
ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ

РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА





9 марта, вторник

10.00 – 
10.30

ОТКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

1А ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Председатели С.В. Гапонов/З.Ф. Красильник

10.30 – 
11.15

Валерий Владимирович Рязанов
Реализация квантового алгоритма Гровера и квантовых симуляторов на основе
сверхпроводниковых кубитов

11.15 – 
12.00

 Alexey Chernikov
Coulomb interactions in monolayer semiconductors

10 марта, среда

8А ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Председатель А.А.Фраерман

18.00 – 
18.45

Andrei Slavin
Current-induced THz-frequency magnetization dynamics in antiferromagnetic 
crystals 

11 марта, четверг

10А ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Председатель В.И.Гавриленко

12.15 –
13.00

Frederic Teppe
THz and MIR magnetospectroscopy of HgCdTe heterostructures (no record)

13.00 –
13.45

Dimitri Roditchev 
Peculiarities of local and global electronic properties of 3d topological insulators

12 марта, пятница

14А ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ 
Председатель Г.С.Соколовский

12.15 – 
13.00

Heinz-Wilhelm Hübers
THz heterodyne technology for air- and spaceborne applications

19.00 – 
19.20

ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HjcREHAf0kd3SZR
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/z0XHZpwoDjCAsIa
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/gdGTITLi2SsAGmi
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/gdGTITLi2SsAGmi
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/QgEvAkx4NpEq8Cn
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/m1GGJnFmCNuvrN5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/m1GGJnFmCNuvrN5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tVVdVzMKXs2xcDg


9 марта, вторник

2А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 1
Председатель Дмитрий Ремович Хохлов

13.00 – 
13.25

(Пр.) Зe Дон Квон
Cетка топологических каналов в HgTe квантовых ямах критической толщины

13.25 – 
13.50

(Пр.) Евгений Сергеевич Тихонов, С. В. Петруша, В. С. Храпай, Д. В. Шовкун, 
З. Д. Квон, Н. Н. Михайлов, С.А. Дворецкий
Электронный транспорт, локализация и статистика протекания заряда в 
геликальных краевых состояниях

13.50 – 
14.05

Антон Владимирович Бубис, В. С. Храпай, Н. Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, 
А. Г. Насибулин, Е. С. Тихонов
Локализация геликальных краевых состояний в двумерном топологическом 
изоляторе на 8     нм HgTe квантовой яме  

14.05 – 
14.20

Григорий Максович Миньков, О.Э.Рут, А.А.Шерстобитов, А.В.Германенко, 
С.А.Дворецкий, Н.Н.Михайлов, В.Я.Алешкин
Отрицательная поляризуемость электронов в квантовых ямах HgTe. 
Эксперимент.

14.20 – 
14.35

М. А. Акмаев, М. В. Кочиев, А. И. Дулебо, М. В. Пугачев, 
Александр Юрьевич Кунцевич, В. В. Белых
Как создавать Ван-дер-Ваальсовы гетероструктуры слоистых материалов 
быстро и просто

14.35 – 
14.50

Александр Васильевич Черненко, А.С. Бричкин
Метод получения высококачественных гетероструктур дихалькогенидов 
переходных металлов

3А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 2
Председатель Иван Сергеевич Васильевский  

15.30 – 
15.55

(Пр.) Дмитрий Сергеевич Пономарев 
Элементная база фотопроводящих полупроводниковых устройств 
для  генерации и детектирования терагерцового излучения

15.55 – 
16.20

(Пр.) Дмитрий Александрович Свинцов, Г.В. Алымов, Д.А. Бандурин, 
И.А. Гайдученко, Г.Е. Федоров, М.В. Москотин, Г.Н. Гольцман, А.К. Гейм
Туннельные транзисторы как высокочувствительные детекторы терагерцового
излучения

16.20 – 
16.35

Родион Романович Резник, К. П. Котляр, Н. В. Крыжановская, Н. Акопян, 
Г.Э. Цырлин
Гибридные наноструктуры на основе III-V нитевидных нанокристаллов с 
квантовыми точками на поверхности кремния. Первая экспериментальная 
формула ширины запрещенной зоны AlGaAs, обладающего вюрцитной 
кристаллографической фазой

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UFiawp1P1qym0GK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UFiawp1P1qym0GK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UFiawp1P1qym0GK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HV0556PadToLyTj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HV0556PadToLyTj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BpaPlosR7TgKPbG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BpaPlosR7TgKPbG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UZXF4KcKHQ06sBZ
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UZXF4KcKHQ06sBZ
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9Rqv2WyRDe3fCST
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9Rqv2WyRDe3fCST
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/FXsQJvBgNicgxkw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/FXsQJvBgNicgxkw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/gxtKljCKUMm5y3t
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/gxtKljCKUMm5y3t
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/nikM9DYoR5rQImb
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/nikM9DYoR5rQImb
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GrhBZthYYK0uaVK


16.35 – 
16.50

Алексей Алексеевич Жуков, Ch. Volk, Th.Schaepers
Исследование устойчивых траекторий тока в полупроводниковых 
нановискерах

16.50 – 
17.05

Николай Владимирович Сибирев
О возможностях и ограничениях способов управления шириной запрещенной 
зоны в A3B5 нитевидных нанокристаллах

4А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 3
Председатель Сергей Анатольевич Тарасенко   

17.30 – 
17.55

(Пр.) А. В. Галеева, А. С. Казаков, А. И. Артамкин, А. В. Иконников, 
Л. И. Рябова, С. А. Дворецкий, Н. Н. Михайлов, М. И. Банников, 
С. Н. Данилов, Дмитрий Ремович Хохлов
РТ-симметричная терагерцовая фотопроводимость в структурах на основе 
топологической фазы Hg1-xCdxTe как суперпозиция процессов в активном слое и
на гетерограницах

17.55 – 
18.20

(Пр.) Mikhail     Alexandrovich     Fadeev  , A.A. Dubinov, V.V. Utochkin, V.Ya. Aleshkin, 
V.V. Rumyantsev, N.N. Mikhailov, S.A. Dvoretskii, S.V. Morozov,
V.I. Gavrilenko, F.Teppe 
Long-wavelength stimulated emission from heterostructures with HgTe/CdHgTe 
QWs

18.20 – 
18.35

Александр Анатольевич Афоненко, Д. В. Ушаков, Г.В. Алымов, А.А. Дубинов, 
С.В. Морозов, В.И. Гавриленко, Д.А. Свинцов
Моделирование инжекционных лазеров на основе HgTe/CdHgTe гетероструктур
с квантовыми ямами, излучающих в области частот фононного резонанса GaAs

18.35 – 
18.50

Владимир Яковлевич Алешкин, А. А. Дубинов, В. И. Гавриленко
О возможности стимулированной генерации плазмон — LO моды в узкозонных 
квантовых ямах гетероструктур HgTe/CdTe

18.50 – 
19.05

Кирилл Николаевич Капралов, Д.А. Свинцов 
Затухание плазмонов в электронно-открытых системах

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/rd3BOae0OZO09be
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Ox59HXB2g6AE3xm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Ox59HXB2g6AE3xm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/eGhdfG6Y8cxN0QL
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/eGhdfG6Y8cxN0QL
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Cb59KO1iGL3QnGU
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Cb59KO1iGL3QnGU
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8UrhesPasQSc6QK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8UrhesPasQSc6QK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8UrhesPasQSc6QK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/h1q9EXCn7jwbFWM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/h1q9EXCn7jwbFWM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/uXtHWsIu2TmMR0j
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/uXtHWsIu2TmMR0j


10 марта, среда

5А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 4
Председатель Александр Алексеевич Дубинов

10.00 – 
10.25

(Пр.) Taiichi Otsuji 
Graphene plasmonic terahertz laser transistors - concepts, physics, and experiments

10.25 – 
10.50

(Пр.) Masahiko Tani, M. Talara, D. Bulgarevich, V. K. Magusara, K. Tominaga, 
M.C. Escaño, C.E. Petoukhoff, J. Madéo, D.R. Bacon, K. Dani,
G. Torosyan, L. Scheuer, R. Beigang, E. Th. Papaioannou, H. Kitahara, 
J. Muldera, J. Afalla, T. Furuya, M. Nakajima, and M. Watanabe
Terahertz Spintronic Emission from Fe/Pt Hetero-Structure and Its Sensing 
Applications

10.50 – 
11.05

Ольга Витальевна Полищук, Д. В. Фатеев, В. В. Попов
Усиление терагерцового излучения в графене с пространственной дисперсией 
при малых скоростях дрейфа носителей заряда

11.05 – 
11.20

Елена Игоревна Титова, Д.А. Свинцов
Поверхностный плазмонный резонанс в CVD графене для увеличения 
фотопоглощения в ИК диапазоне

11.20 – 
11.35

Илья Михайлович Моисеенко, В. В. Попов, Д. В. Фатеев
Плазмонное усиление в структуре с гидродинамическим графеном

11.35 – 
11.50

Владимир Владиленович Кочаровский, В.В. Кочаровский, Е.Р.Кочаровская, 
А.В.Мишин, А.Ф.Селезнёв
Одновременнная генерация разнопериодных последовательностей 
когерентных импульсов в гетеролазере класса С с низкодобротным 
резонатором

6А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 5
Председатель Олег Евгеньевич Терещенко

13.00 – 
13.25

(Пр.) Александр Германович Милёхин, M. Rahaman, Т.А. Дуда, И.А. Милёхин, 
К.В. Аникин, Е.Е. Родякина, В.Г. Мансуров, Р. Б. Васильев, V. M. Dzhagan, 
D. R. T. Zahn, А. В. Латышев
Ближнепольная колебательная спектроскопия полупроводниковых 
наноструктур

13.25 – 
13.50

(Пр.) Татьяна Васильевна Шубина 
Экситонные эффекты в ван-дер-ваальсовых дихалькогенидных 
наноструктурах

13.50 – 
14.05

Тимур Сезгирович Шамирзаев, J. Rautert, Д. Р. Яковлев, M. Bayer
Оптическая ориентация экситонов в непрямозонных квантовых точках

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/G38KO4DbwZQpkWm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/q8IVGgjI3m12QNx
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/q8IVGgjI3m12QNx
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/0bQgFPuCrZFHU8L
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/0bQgFPuCrZFHU8L
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/oBO5pvbi8CWhj6d
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/oBO5pvbi8CWhj6d
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/oBO5pvbi8CWhj6d
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tEKjR7KjEyftpSN
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/USi7otTa6vKV6GW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/USi7otTa6vKV6GW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/vMw95zpAwqaKoRL
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/vMw95zpAwqaKoRL
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/CSOCawC0fwGr4TF
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/CSOCawC0fwGr4TF
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/c52a17vNJ6AqEPG


14.05 – 
14.20

Сергей Николаевич Николаев, М. А. Чернопицский, К. А. Савин, В. С. Кривобок, 
Е. Е. Онищенко, В. С. Багаев
Антистоксово излучение дефектов в тонких пленках слоистых 
полупроводников группы III-VI

14.20 – 
14.35

Дмитрий Константинович Логинов, П. А. Белов, И. Я. Герловин и И. В. Игнатьев
Влияние электрического поля на движущийся экситон в GaAs

14.35 – 
14.50

Демид Суад Абрамкин 
Новые гетероструктуры с InGaSb/AlP квантовыми точками как база для 
энергонезависимой памяти

14.50 – 
15.05

Андрей Юрьевич Клоков, В. С. Кривобок, А. И. Шарков
Оптическое возбуждение сходящихся поверхностных акустических волн 
гигагерцового диапазона на кремнии

7А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ –  6
Председатель Владимир Изяславович Гавриленко

15.30 – 
15.55

(Пр.) Sergey D. Ganichev

THz radiation induced optoelectronic phenomena in Dirac fermion systems

15.55 – 
16.20

(Пр.) Mikhail Igorevich Vasilevskiy 

Surface-plasmon-polariton-assisted diffraction of THz waves on a slit

covered with graphene

16.20 – 
16.35

Василий     Валентинович     Бельков  , S. Candussio, M. В. Дурнев, С. A. Taрасенко, A. 
Mishchenko, S. Slizovskiy, V. Fal’ko, S. D. Ganichev
Краевой фототок в двухслойном графене

16.35 – 
16.50

Светлана Викторовна Гудина, А.П. Савельев, Ю.Г. Арапов, В.Н. Неверов, 
С.М. Подгорных, 
Н.Г. Шелушинина, М.В. Якунин, Б.Н. Звонков
Квантовое время жизни и электрон-электронное взаимодействие в структурах 
InGaAs/GaAs с двойными сильно-связанными квантовыми ямами

16.50 –
17.05 

Дмитрий Анатольевич Фирсов, И. С. Махов, Г. В. Будкин, С. В. Граф
Увлечение фотонов электрическим током при межподзонных переходах 
электронов в квантовых ямах GaAs/AlGaAs

17.05 – 
17.20

Владимир Алексеевич Кукушкин
Прыжковая проводимость тонких легированных слоёв в чистом 
искусственном алмазе

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/DT1JU9X3TuIRbn5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/DT1JU9X3TuIRbn5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Z6nZEM02Zk2hKS9
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Z6nZEM02Zk2hKS9
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UFDiqGBvvxLIwnM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UFDiqGBvvxLIwnM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/QjS3TQm940OJcxr
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bDQcvH1GTnCkXjy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bDQcvH1GTnCkXjy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yJC5XhVpPEEga1P
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/pFAYMNY8L9ZhTbV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/pFAYMNY8L9ZhTbV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/6QzfHusgaf9Htiu
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/6QzfHusgaf9Htiu
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/17J9VrkuElB8Lrh
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Jt4tcvOBiufJKDb
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Jt4tcvOBiufJKDb


11 марта, четверг

9А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 7
Председатель Татьяна Васильевна Шубина

10.00 – 
10.25

(Пр.) Олег Евгеньевич Терещенко, В.А. Голяшов, А.Э.Климов, А.С. Тарасов, А.К. 
Кавеев, Д.В. Ищенко, А.Ю. Миронов, С.П. Супрун
Криогенная электроника и спинтроника на основе кристаллического 
топологического изолятора Pb1-хSnхTe

10.25 – 
10.50

(Пр.) Н.Н. Михайлов, С.А. Дворецкий, Р.В. Меньшиков, И.Н.Ужаков, Андрей 
Сергеевич Тарасов, Е.В. Федосенко, О.Е. Терещенко
Альтернативные подложки (013)GaAs/ZnTe/CdTe для МЛЭ роста CdHgTe и 
PbSnTe

10.50 – 
11.05

Александр Эдуардович Климов, В. А. Голяшов, Д. В. Горшков, О. Е. Терещенко
Тонкопленочный инжекционный МДП-транзистор на основе PbSnTe:In с 
составом, близким к составам со свойствами топологического 
кристаллического изолятора

11.05 – 
11.30

Никита Александрович Пихтин
Непрерывные    и    импульсные    мощные    лазерные    диоды ближнего ИК 
диапазона и приборы на их основе

11.30 – 
11.45

Тимур Анатольевич Багаев, А. А. Мармалюк, М. А. Ладугин, Ю.В. Курнявко, 
В.В. Кричевский, В.П. Коняев, В.А. Симаков, С.О. Слипченко, А.А. Подоскин, 
Н.А. Пихтин
Мощные импульсные излучатели на основе эпитаксиально-интегрированных 
гетероструктур

11.45 – 
12.00

Андрей Анатольевич Максимов, Е. В. Филатов, И. И. Тартаковский
Температурная зависимость лазерной генерации циркулярно-поляризованного 
света при электрической накачке хирального полупроводникового 
микрорезонатора

11А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 8
Председатель Алексей Евгеньевич Жуков

14.30 – 
14.55

(Пр.)  Сергей Александрович Дьяков, М. В. Степихова, А. В. Новиков, Д. В. Юрасов, 
А. А. Богданов, З.Ф. Красильник, C. Г. Тиходеев, Н. А. Гиппиус
Оптические резонансы и эффект Парселла в структурах с 
самоорганизующимися наноостровками Ge

14.55 – 
15.20

(Пр.) С.А.Дьяков, И.М.Фрадкин, Н.А.Гиппиус, Сергей Григорьевич Тиходеев 
Киральные метаповерхности для управления поляризацией и направленностью
электромагнитного излучения 

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/U4hec9WSXFM5ZOi
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/U4hec9WSXFM5ZOi
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/E2HYalNlLEFJ7lv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/E2HYalNlLEFJ7lv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/27pKy4vYelbuwNp
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/27pKy4vYelbuwNp
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/27pKy4vYelbuwNp
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yvn3JpUrz8oVx82
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yvn3JpUrz8oVx82
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ZYd3LAmEjrOPCt5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ZYd3LAmEjrOPCt5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yvn3JpUrz8oVx82
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yvn3JpUrz8oVx82
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yvn3JpUrz8oVx82
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/0zzoL4We9jHN1iM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/0zzoL4We9jHN1iM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/EPWRAhtISIofRXV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/EPWRAhtISIofRXV


15.20 – 
15.35

Маргарита Владимировна Степихова, С. А. Дьяков, А. Н. Яблонский, А. В. 
Перетокин, Д. В. Юрасов, Д. В. Шенгуров, А. В. Новиков, З. Ф. Красильник
Усиление люминесцентного отклика наноостровков Ge(Si) на связанных 
состояниях в континууме в двумерных фотонных кристаллах

15.35 – 
15.50

Жанна Викторовна Смагина, М. В. Степихова, В. А. Зиновьев, А. В. Перетокин , Е. Е.
Родякина, А. В. Ненашев, С. А. Рудин , А. В. Новиков, А. В. Двуреческий
Излучательные свойства упорядоченных одиночных и групп Ge(Si) 
наноостровков, встроенных в фотонные кристаллы

15.50 – 
16.05

Алексей Витальевич Новиков, Д. В. Юрасов, А. Н. Яблонский, Н. А. Байдакова, 
С. А. Дьяков, Д. В. Шенгуров, О.И. Казакова, Е. Е. Родякина, 
З.Ш. Гасайниев
Взаимодействие излучения n-Ge/Si слоев с модами двумерного фотонного 
кристалла

16.05 – 
16.20

Николай Васильевич Гапоненко, П. А. Холов, Ю. Д. Корнилова, Е. И. Лашковская, 
И. Л. Мартынов, Е. В. Осипов, А. А. Чистяков, Н. И. Каргин, 
Т. Ф. Райченок, С. А. Тихомиров
Фотонные кристаллы BaTiO3/SiO2, сформированные золь-гель 
методом

12А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 9
Председатель Сергей Вячеславович Морозов

17.00 – 
17.25

(Пр.) Алексей Евгеньевич Жуков, Н.В. Крыжановская, Э.И. Моисеев, 
А.М. Надточий, М.В. Максимов, А.С. Драгунова
Микролазеры с квантовыми точками 

17.25 – 
17.50

(Пр.) Григорий Семенович Соколовский 
Мощные квантово-каскадные лазеры среднего инфракрасного диапазона

17.50 – 
18.05

Рустам Анварович Хабибуллин, Р. Р. Галиев, А. Ю. Павлов, Н. В. Щаврук, Д. С. 
Пономарев, Д. В. Ушаков, А. А. Афоненко, О. Ю. Волков, И. Н. Дюжиков, В. В. 
Павловский
Одномодовый режим генерации ТГц квантово-каскадных лазеров: новые 
подходы и экспериментальные результаты

18.05 – 
18.20

Андрей Владимирович Бабичев, Е. С. Колодезный, А. Г. Гладышев, Д. В. Денисов, 
Г. В. Вознюк, Д. И. Курицын, Д. А. Михайлов, Д. В. Чистяков, М. И. Митрофанов, 
В. В. Дюделев, С. О. Слипченко, А. В. Лютецкий, В. П. Евтихиев, Л. Я. Карачинский,
И. И. Новиков, Г. С. Соколовский, Н. А. Пихтин, С. В. Морозов, А. Ю. Егоров
Поверхностно-излучающие квантово-каскадные лазеры в геометрии 
кольцевого резонатора (доклад не будет записан)

18.20 – 
18.35

Владимир Геннадьевич Попов
Релаксация носителей в квантово-каскадных лазерах с вынужденным 
комбинационным рассеянием света

18.35 – 
18.50

Дмитрий Владимирович Ушаков, А.А. Афоненко, Р.А. Хабибуллин, А.А. Дубинов, 
С.В. Морозов, М.А. Фадеев, В.В. Уточкин, В.Я. Алешкин, Н.Н. Михайлов
Моделирование квантово-каскадных детекторов ИК диапазона на основе 
CdHgTe

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bxrO0O8P0QF9YoY
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bxrO0O8P0QF9YoY
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/NBbaRfwBwGErm1I
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/NBbaRfwBwGErm1I
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/uVYpybwmHFJoYE6
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/uVYpybwmHFJoYE6
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/p5qmCgFB5Z84eSe
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9WAiwpksE8ngDnR
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/l9JFZeOZBSm0phc
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/l9JFZeOZBSm0phc
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yUJysLRSJKJf0QW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yUJysLRSJKJf0QW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/qKikHDymcSXA4F1
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/qKikHDymcSXA4F1
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WS9uwKWIF0iPgII
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WS9uwKWIF0iPgII


12 марта, пятница

13А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 10
Председатель Дмитрий Сергеевич Пономарев

10.00 – 
10.25

(Пр.)  Николай Николаевич   Михайлов,   В.  С. Варавин, С.  А. Дворецкий, 
В.  Г. Ремесник, И. Н.Ужаков
МЛЭ рост сложных лазерных и nBn структур на основе твердых растворов 
CdHgTe

10.25 – 
10.40

Сергей Алексеевич Дворецкий, М.Ф. Ступак, Н.Н. Михайлов, С.Н. Макаров, 
А. Г. Елесин, А.Г. Верхогляд
Характеризация кристаллического совершенства слоев гетероструктур 
(013)HgCdTe/CdTe/ZnTe/GaAs методом генерации второй гармоники

10.40 – 
11.05

(Пр.) Иван Сергеевич Васильевский 
Разработка квантовых A3B5 гетероструктур для СВЧ электроники, 
терагерцовой и микроволновой фотоники в НИЯУ МИФИ

11.05 – 
11.30

(Пр.) Михаил Александрович Лобаев, Д.Б. Радищев, С.А. Богданов, А.Л. Вихарев, 
А.М. Горбачев, В.А. Исаев, С.А. Краев, А.И. Охапкин, Е.А. Архипова, М.Н. Дроздов,
В.И. Шашкин
Синтез и применение полупроводникового CVD алмаза

11.30 – 
11.45

Дмитрий Николаевич   Лобанов  , Б. А. Андреев, К. Е. Кудрявцев, Л. В. Красильникова,
П. А. Юнин, М. В. Шалеев, Е. В. Скороходов, М. А. Калинников, А. В. Новиков, 
З. Ф. Красильник
Особенности структурных и оптических свойств InGaN слоёв, полученных 
методом МПЭ ПА с импульсной подачей потоков

11.45 – 
12.00

Дмитрий Владимирович Юрасов, В.А. Вербус, Н.С. Гусев, Е.Е. Морозова, А.В. 
Новиков, Е.В. Скороходов, Д.В. Шенгуров, А.Н. Яблонский
Формирование и оптические свойства локально растянутых Ge 
микромостиков, встроенных в микрорезонаторы

15А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 11
Председатель Владимир Яковлевич Алешкин

13.30 – 
13.55

(Пр.) Владимир     Александрович Волков  , А. А. Заболотных
Электрически управляемый циклотронный резонанс

13.55 – 
14.20

(Пр.) Сергей Анатольевич Тарасенко
Оптически активные спиновые центры в SiC

14.20 – 
14.35

Кирилл Эдуардович   Нагаев  , А.А. Маношин
Электрон-электронное рассеяние и транспортные свойства двумерного 
проводника со спин-орбитальным взаимодействием

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/m3Bp7iKIuVxagQm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/m3Bp7iKIuVxagQm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/y9r7A9rAATg5EM5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fUML2GJxbepjrV2
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/vChYLkmi37fn7xZ
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/vChYLkmi37fn7xZ
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/afLJxFcEZuI7SbQ
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/afLJxFcEZuI7SbQ
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/4ViCsxq908GhWy9
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ox4QrOUMmRjeDdX
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ox4QrOUMmRjeDdX
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/PUYnzE9LH2Qc0pz
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/PUYnzE9LH2Qc0pz
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8cYE7Pi8a7Gr36M
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8cYE7Pi8a7Gr36M


14.35 – 
14.50

Максим Сергеевич Жолудев, С. В. Морозов
Расчёт примесных состояний в узкозонных полупроводниковых структурах 
методом матрицы рассеяния

14.50 – 
15.05

Александр Александрович Ежевский, Д.В. Гусейнов, А.В. Сухоруков, 
Е.А. Калинина, А.В. Новиков, Д.В. Юрасов, Н.С. Гусев
Рассеяние спинов с переворотом и их влияние на процессы генерации спиновых
токов в n-кремнии, легированном фосфором, сурьмой и висмутом

15.05 – 
15.20

Леонид Александрович   Чернозатонский  , В. А. Демин
2D квазикристаллы – структуры и свойства. Обзор

16А ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 12
Председатель Владимир Александрович Волков 

15.50 – 
16.15

(Пр.)  Вячеслав Михайлович Муравьев, И. В. Кукушкин  
Новое семейство плазменных возбуждений в двумерной электронной системе 

16.15 – 
16.40

(Пр.)  Денис Васильевич   Фатеев  , О. В. Полищук, М. Ю. Морозов, К. В. Машинский, 
И. М. Моисеенко, В. В. Попов
Использование слабых плазмонных мод для детектирования и усиления 
терагерцового излучения

16.40 – 
16.55

Иван Владимирович   Андреев  , В. М. Муравьев, Н. Д. Семенов, И. В. Кукушкин
Эффекты запаздывания в спектре двумерных плазмонов с сильным 
экранированием

16.55 – 
17.10

Владимир Владимирович   Силкин  , Д.А. Свинцов
Плазмонное усиление фототока в двумерных системах за пределами эффектов 
сильных полей

17.10 – 
17.35

(Пр.) Angela Vasanelli 
Semiconductor quantum plasmonics

17.35 – 
17.50

Александр     Алексеевич     Дубинов  , В. Я. Алешкин, В.И. Гавриленко, В.В. Румянцев, 
Н.Н. Михайлов, С. А. Дворецкий, В.В. Уточкин, С.В. Морозов
Лазерная генерация терагерцового гибридного поверхностного плазмона в 
структуре на основе объемного HgCdTe

19.00 – 
19.20

ЗАКРЫТИЕ СИМПОЗИУМА

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HjcREHAf0kd3SZR
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5Tuv8R6toeV6We5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5Tuv8R6toeV6We5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BJXk2y4zVNkLzER
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fs8WYMthZyP8KcT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fs8WYMthZyP8KcT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/TaUzwPvZbXnUSYC
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/TaUzwPvZbXnUSYC
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/z6qVIMW0Tc6ghBD
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/z6qVIMW0Tc6ghBD
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/F1mGNxylxK41r3D
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SJ1O71EYsHMDtXG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/2s3kWbMa2HQ9uI6
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/2s3kWbMa2HQ9uI6
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/X8ykJeaHLbrTn1L
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/X8ykJeaHLbrTn1L


9 марта, вторник

1B
CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 1
Председатель Александр Сергеевич Мельников

13.30 – 
14.00

(Пр.) Столяров Василий Сергеевич, В. Ружицкий, И. А. Головчанский, Р. Оганнисян, 
Н. Купчинская,   О. В. Скрябина, А. Г. Шишкин,
В.В. Дремов, В.М. Краснов, А. А. Голубов, И. И. Соловьев, Д. Родичев.
Низкодиссипативная динамика джозефсоновских вихрей

14.00 – 
14.30

(Пр.) Mikhail Silaev
 Enhancement of spin pumping in superconducting materials

14.30 – 
15.00

(Пр.) Голикова Татьяна Евгеньевна, M. J. Wolf, D. Beckmann, Г. А. Пензяков, 
И. Е. Батов, И. В. Бобкова, А. М. Бобков, В. В. Рязанов
Контролируемый сверхток в мезоскопических джозефсоновских структурах 
сверхпроводник-нормальный металл-ферромагнетик

2B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 2
Председатель Фоминов Яков Викторович 

15.30 – 
16.00

(Пр.) Храпай Вадим Сергеевич
Теплопроводность и квазичастичный разбаланс в нанопроводе InAs в условиях 
сверхпроводящего эффекта близости

16.00 – 
16.30

(Пр.) Скворцов Михаил Андреевич
Микроволновой отклик сверхпроводника: обобщение теории
Элиашберга на произвольные температуры и частоты

16.30 – 
17.00

(Пр.) Хаймович Иван Михайлович
Слабое нарушение эргодичности в случайно матричной модели с широким 
распределением

3B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 3
Председатель Бурмистров Игорь Сергеевич

17.30 – 
18.00

(Пр.) О.О. Швецов, Ю.С. Бараш, С.В. Егоров, А.В. Тимонина, Н.Н. Колесников, 
Э.     В.     Девятов  
Стабильная в магнитном поле нулевая аномалия для Андреевского контакта 
к     магнитному вейлевскому полуметаллу Co  3Sn2S2

18.00 – 
18.30

(Пр.) Горный Игорь Викторович 
Majorana states in skyrmionic, helical, and cycloidal magnet-superconductor hybrids

18.30 – 
19.00

(Пр.) Еремин Илья Михайлович
Magnetic skyrmions at topological insulator surfaces and in proximity to a 
superconductor

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/XzNqp4TF79yAAEz
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/XzNqp4TF79yAAEz
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/nErQAtmkRuVHfxx
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Ag53QuffrIX7P1G
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Ag53QuffrIX7P1G
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Y7X5bVY428PTppL
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Y7X5bVY428PTppL
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/htSfaLmRfV5bBxc
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/htSfaLmRfV5bBxc
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/2IIJ3n3pQwCMNzn
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/2IIJ3n3pQwCMNzn
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/VIAUv5TlzMW6K1r
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/VIAUv5TlzMW6K1r
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/DmKBXbkKJ23Vojc
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/98ARw6DYCVzRQW7


10 марта, среда

4B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 4
Председатель Михаил Силаев

10.00 – 
10.30

(Пр.) Бурмистров Игорь Сергеевич
Multifractally-enhanced superconductivity in thin films

10.30 – 
11.00

(Пр.) Зюзин Владимир Александрович
Нечётное по частоте спин-триплетное спаривание в неупорядоченных 
металлах

11.00 – 
11.30

(Пр.) Бобкова Ирина Вячеславовна
Триплетная сверхпроводимость, индуцированная движением конденсата

11.30 – 
12.00

(Пр.) Pavel D. Grigoriev, Vladislav D. Kochev, Kaushal K. Kesharpu
Анизотропный переход в нулевое сопротивление в органических 
сверхпроводниках

5B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 5
Председатель Курин Владислав Викторович

13.30 – 
14.00

(Пр.) Коршунов Максим Михайлович, В. А. Шестаков, Ю. Н. Тогушова
Где проявляется s+- состояние необычного сверхпроводника?

14.00 – 
14.30

(Пр.) Efremov Dmitri Victorovich 
Unusual sequence of the critical magnetic fields H_c1, H_c2 and H_c in multiband 
superconductors

14.30 – 
15.00

(Пр.) Фоминов Яков Викторович, А.А. Мазаник, М.В. Разумовский
Поверхностная плотность состояний в сверхпроводниках с неоднородной 
константой взаимодействия

15.00 – 
15.20

Вадимов Василий Львович 
Многочастичные майораноподобные нулевые моды в системах без нарушения 
калибровочной симметрии

6B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 6
Председатель Водолазов Денис Юрьевич

16.00 – 
16.30

(Пр.) Таланов Юрий Иванович, И. И. Гимазов, Н. М. Лядов, А. Г. Киямов, 
А. Н. Васильев, Д. А. Чареев
Влияние избыточного железа и примесных фаз на транспортные и 
сверхпроводящие характеристики халькогенидов железа

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/uOpPQVW5J7ZhDim
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/uOpPQVW5J7ZhDim
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/oR8SCTG8PaNNaaM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/oR8SCTG8PaNNaaM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/FVEM9aQfq4R8IlI
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/FVEM9aQfq4R8IlI
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/kSlufOuYeAHUVfy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/kSlufOuYeAHUVfy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OZyNRad9haumoh6
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Fwp0jU9SoA7LqwP
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Fwp0jU9SoA7LqwP
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GLdsVkUR9LaKxYR
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Eid3BjE8BoSOTEY
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Eid3BjE8BoSOTEY
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/xtFoNOCVmAgUDCs


16.30 – 
16.50

Миронов Сергей Викторович 
Обратный эффект Фарадея в сверхпроводниках

16.50 –
17.10 

Самохвалов Алексей Владимирович, В. Д. Пластовец, А. С. Мельников
Топологические переходы в электронном спектре: переход от вихря 
Абрикосова к вихрю Джозефсона

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/0yakuw2sRwB4JVO
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/0yakuw2sRwB4JVO
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/cC3EhAd3VsMOn1Y


11 марта, четверг

7B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 7
Председатель Миронов Сергей Викторович

10.00 – 
10.30

(Пр.) Головчанский Игорь Анатольевич, Н.Н. Абрамов , В.С. Столяров , А.А. 
Голубов , В.В. Рязанов , А.В. Устинов , М.Ю. Куприянов
Ферромагнитный резонанс в тонкопленочных системах 
сверхпроводник/ферромагнетик в присутствии сверхпроводящей близости

10.30 – 
10.50

Бобков Александр Михайлович 
Магнитное взаимодействие, переносимое сверхтоком в системе S/F/S 
джозефсоновских контактов на 3D топологическом изоляторе

10.50– 
11.10

Alexander A. Kopasov, A. G. Kutlin, A. S. Mel'nikov
Superconducting diode effect in curved proximitized nanowires

11.10 – 
11.30

Девизорова Жанна Алексеевна
Effect of spin-triplet correlations on Josephson transport in atomically thin 
superconductor/ferromagnet multilayers

8B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 8
Председатель Храпай Вадим Сергеевич

14.30 – 
15.00

(Пр.) Евгений Ильичев
Cross Coupling in a Multiplexed Qubits Readout scheme

15.00 – 
15.30

(Пр.) М. И.Полякова, А. В. Семенов, В. В. Ковалюк, Григорий Наумович Гольцман
Длина взаимодействия горячих пятен для сверхпроводникового однофотонного 
детектора с близкой к единице квантовой эффективностью

15.30 – 
15.50

Денис Юрьевич Водолазов 
Контролируемое напряжением сверхпроводящее состояние в 
многотерминальном мостике на основе бислоя сверхпроводник/нормальный 
металл

15.50 – 
16.10

Леонид Сергеевич Кузьмин 
Quasiparticle Cascade Amplifier for the Cold-Electron Bolometer
in a voltage-biased mode

16.10 – 
16.30

Андрей Леонидович Панкратов, А.А. Яблоков, Л.С. Ревин, А.В. Гордеева, 
Л.С. Кузьмин (доклад не будет записан)
Особенности режима фазовой диффузии в Al СИС контактах

9B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 9
Председатель Аркадий Михайлович Сатанин

17.00 – 
17.30

(Пр.) Юрий Маджнунович Шукринов 
Особенности вольт-амперных характеристик и динамики намагниченности в 

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/7zajYumrSC5kug3
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5XyWYVLDgruROOv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5XyWYVLDgruROOv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Bk8QMFZTMr8j5Pw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Bk8QMFZTMr8j5Pw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Bk8QMFZTMr8j5Pw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/mhN0bEs1HzkQcJh
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/mhN0bEs1HzkQcJh
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UOpQcQdBdD2mTzT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GI50xejmi9N1Eer
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GI50xejmi9N1Eer
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/3c2Wcdd48Wbr5eO
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ie1yhVtsxC61ujk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ie1yhVtsxC61ujk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/L4pU1Pak9KlP9Na
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/L4pU1Pak9KlP9Na


Фи-0 джозефсоновском переходе

17.30 – 
17.50

М. А. Галин, И. А. Шерешевский, Н. К. Вдовичева, Владислав Викторович Курин
Диаграммы направленности диэлектрических джозефсоновских антенн

17.50 – 
18.10

Илхом Рауфович Рахмонов 
Резонансные свойства квантового сверхпроводникового интерферометра 
состоящего из двух Фи-0 переходов

18.10 – 
19.00

Стендовая сессия. CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/001JUD5rs2y2ubX
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/001JUD5rs2y2ubX
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/2uhDTJ1WkialK8q
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/7zajYumrSC5kug3


12 марта, пятница

10B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ – 10
Председатель Михаил Андреевич Скворцов 

10.00 – 
10.30

(Пр.) Яков Семенович Гринберг, О. А. Чуйкин
Спонтанный распад индивидуальных атомов в многокубитной системе

10.30 –
11.00

(Пр.) Аркадий Михайлович Сатанин
Диссипативные процессы в квантовых джозефсоновских цепях

11.00 – 
11.20

Марина Валерьевна Бастракова, В.А. Вожаков, Н.В. Клёнов, А.М. Сатанин, 
И.И. Соловьев
Контроль состояний трансмона униполярными импульсами различной 
полярности

11B CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ - 11
Председатель Григорий Наумович Гольцман  

14.30 – 
15.00

(Пр.) Константин Юрьевич Арутюнов, Д. О. Трефилов, J. S. Lehtinen, А. А. Радкевич,
 А. Г. Семенов, А. Д. Заикин
Локальные и интегральные свойства квазиодномерного
сверхпроводника в режима квантовых флуктуаций параметра
порядка

15.00 – 
15.20

Михаил Александрович Тарасов, А. Гунбина, С. Лемзяков, Д. Нагирная, В. Кошелец,
Э. Голдобин, А. Калабухов
Разработка джозефсоновского параметрического усилителя бегущей волны на 
основе алюминиевых СИС переходов

15.20 – 
15.40

Ренат Альбертович Юсупов, Л. В. Филиппенко, Э. Голдобин, В. П. Кошелец
Джозефсоновские параметрические усилители на основе ниобиевой технологии

15.40 – 
16.00

Николай Вадимович Кинев, К.И. Рудаков, А.М. Барышев, В.П. Кошелец
Сверхпроводниковый генератор на основе джозефсовского перехода для 
терагерцовой спектроскопии

12В CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ - 12
Председатель Александр Сергеевич Мельников  

16.30 – 
16.50

Татьяна Борисовна Чарикова, Н. Г. Шелушинина, О. Е. Петухова, М. Р. Попов, А. С. 
Клепикова, А. А. Иванов
Движение решетки вихрей в двумерном электронном сверхпроводнике

16.50 – 
17.10

Александр Сергеевич Москвин, Ю.Д. Панов
Теория эффективного поля для ВТСП купратов

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/nnERIRMbHJzTFnR
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HkuCzJDNkUYhN8E
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/LQvVdaS4lctVdcV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/LQvVdaS4lctVdcV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Wro3OqNGFhatDXm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/r1OGYBzBvBjKNlw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/r1OGYBzBvBjKNlw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9Pxz6aRa1BZPUlO
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9Pxz6aRa1BZPUlO
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9Pxz6aRa1BZPUlO
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BCU0E3qDA9JiEiw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BCU0E3qDA9JiEiw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/QC5iiVt03dtUtEr
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/PnYMj3gtDXuV6N5


9 марта, вторник

1C МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 1
Председатель Андрей Александрович Фраерман

13.30 – 
14.00

(Пр.) Сергей Геннадьевич Овчинников 
Почему магнитные наночастицы со структурой ядро-оболочкаFe3O4@Au плохи
и как их улучшить

14.00 – 
14.30

(Пр.) Галина Владимировна Курляндская, А. П. Сафронов, И. В. Бекетов, Ф. А. 
Бляхман, Э. Б. Макарова, М. А. Корч, С. В. Щербинин
Магнитные наночастицы, полученные электрофизическими методами: фокус 
на биомедицинские приложения

14.30 – 
15.00

(Пр.) В.Г. Колесникова, Л.В. Панина, Валерия Викторовна Родионова
Аморфные, нанокристаллические и частично кристаллизованные 
микропровода: особенности формирования свойств и современные приложения

2C
МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 2
Председатель Юрий Бориславович Кудасов

15.30 – 
15.50

Евгений Григорьевич Екомасов,  И.     Г.  Бострем,  А.     С.  Овчинников,  В.     Е.  Синицын,  
М.И. Фахретдинов
Дискретные магнитные бризеры в одноосном киральном гелимагнетике

15.50 – 
16.10

Михаил  Анатольевич  Миляев,  Н.С.  Банникова,  Л.И.  Наумова,  Е.И.  Патраков,
В.В.     Устинов  
Эффективные тройные сплавы CoFeNi для спинтроники

16.10 – 
16.30

Александр  Владимирович  Садовников,  А.Г.  Грачев,  Е.Н.  Бегинин,  А.И.  Стогний,
С.А. Никитов
Управляемый спин-волновой транспорт в  2D и 3D структурах,  управляемых
электрическим полем, на принципах магнонной стрейнтроники

16.30 – 
16.50

Андрей Игоревич Никитченко 
Электрически управляемая спиновая накачка в нормальные металлы и 
полупроводники

17.30 – 
19.00

Зал С

Стендовая сессия. 
МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 

 Микромагнетизм
(предс. Екомасов Е.Г.)

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SDYB8n2ervZj8AK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SDYB8n2ervZj8AK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SDYB8n2ervZj8AK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bygWMsyktJ2QZbW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bygWMsyktJ2QZbW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bygWMsyktJ2QZbW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/bygWMsyktJ2QZbW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SaYQYCCIunaWWZr
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SaYQYCCIunaWWZr
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/SaYQYCCIunaWWZr
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/weKRAjp0GzJMCfs
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/weKRAjp0GzJMCfs
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/weKRAjp0GzJMCfs
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BN4kTw6EkFNSlQP
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/BN4kTw6EkFNSlQP
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/7kXO0z2Do5E2hw9
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/7kXO0z2Do5E2hw9
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/PchZubnFXVGI2xV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/PchZubnFXVGI2xV


10 марта, среда

3C МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ –  3
Председатель Юрий Александрович Филимонов 

10.00 – 
10.30

(Пр.) Сергей Аполлонович Никитов
Спиновые волны в структурах ЖИГ-полупроводник

10.30– 
11.00

(Пр.) Анастас Ахметович Бухараев, Д.А. Бизяев, Н.И. Нургазизов, А.П. Чукланов, 
В. В. Чирков, В.Я. Шур, А.Р. Ахматханов
Термически индуцированный магнитоупругий эффект в квадратных 
планарных микрочастицах CoNi на поверхности ниобата лития

11.00 – 
11.20

Максим Викторович Сапожников, Р.В. Горев, Е.В. Скороходов, Н.С. Гусев, 
О.Г. Удалов
Доменные стенки в пленках с анизотропным взаимодействием 
Дзялошинского-Мория

11.20 – 
11.40

Марина Павловна Темирязева, А. В. Здоровейщев, О. В. Вихрова, А. Г. Темирязев
Влияние касательного поля на пленки CoPt с перпендикулярной анизотропией

11.40 – 
12.00

Олег Георгиевич Удалов, И. С. Белобородов
Зависимость поверхностного взаимодействия Дзялошинского-Мория в 
искусственных многослойных пленках ферромагнетик-тяжелый металл от 
деформаций

4C МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ –  4
Председатель Сергей Аполлонович Никитов

13.30 – 
14.00

(Пр.) Alexey Voldemarovich Kimel
Ultrafast Magnetization Dynamics in Antiferromagnets

14.00 – 
14.30

(Пр.) Александра Михайловна Калашникова (доклад не будет записан)
Оптическое возбуждение прецессии намагниченности и спиновых волн в 
спиновых затворах

14.30 – 
14.50

Татьяна Владимировна Мурзина, Е. А. Мамонов, В. Б. Новиков, Д. А. Копылов, 
Н. С. Гусев, И. Ю. Пашенькин
Роль границ раздела в формировании магнитооптического отклика пленок на 
основе нанослоев тяжелых и ферромагнитного металлов

14.50 –
15.10

Филимонов Юрий Александрович
Магнонная оптика на основе сфокусированных пучков спиновых волн в 
пленках ЖИГ

16.00 – 
17.30

Зал С

Стендовая сессия. 

МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ

Оптика и спиновые волны

(предс. Калашникова А.М.)

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/pwIeaHqsFnnFK4Q
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/pwIeaHqsFnnFK4Q
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/kzl7sbHPudrLO9J
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/kzl7sbHPudrLO9J
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ssOZRRoBT6yDnLX
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Iel4kb6luEL1lmd
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Iel4kb6luEL1lmd
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Iel4kb6luEL1lmd
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/abBbt7YnXB7IqAM
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ou0oCD7KHzuBVjp
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ou0oCD7KHzuBVjp
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/XG6rGrhea1VHQmV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/XG6rGrhea1VHQmV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/h9FHpMk16q1gZeU




11 марта, четверг

5C МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 5
Председатель Удалов Олег Георгиевич

10.00 – 
10.30

(Пр.) Третьяков Олег Александрович
Magnetic Bimerons and Their Spintronic Applications

10.30 – 
11.00

(Пр.) Калитухо Инна Викторовна  
Ферромагнитный  эффект  близости  в  гибридной  структуре ферромагнетик-
полупроводник

11.00 – 
11.20

Овсянников Геннадий Александрович
Спиновый ток на границе платина/железо-иттриевый гранат: влияние 
амплитуды СВЧ поля и температуры

6C МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 6
Председатель Сапожников Максим Викторович

14.30 – 
14.50

Кравцов Евгений Алексеевич, Д. И. Девятериков, Н. О. Антропов, В. Д. Жакетов, 
Ю. В. Никитенко
Структура и магнетизм редкоземельных сверхрешеток

14.50 – 
15.10

Кудасов Юрий Бориславович
Геликоидальное магнитное упорядочение и зонная структура PdCrO2

15.10 – 
15.30

Караштин Евгений Анатольевич
Генерация электромагнитного излучения в неколлинеарном ферромагнетике

15.30 – 
15.50

Заворницын Роман Сергеевич, Л. И. Наумова, М. А. Миляев, М. В. Макарова, В. В. 
Проглядо, И. К. Максимова, В. В. Устинов
Магнитотранспортные свойства спинового клапана, содержащего нанослой 
гольмия

15.50 – 
16.10

М.В. Дорохин, П.Б. Дёмина, Хомицкий Денис Владимирович, К. C. Кабаев
Экспериментальное и теоретическое исследование кинетики 
фотолюминесценции в квантовой яме InGaAs/GaAs с монослоем марганца: 
эффект спиновой памяти

17.00 –
19.00

Зал С

Стендовая сессия.
МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 6

Спинтроника и проч.
(предс. М.А.Миляев)

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/3ecG8Ovp5LJeVJk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/3ecG8Ovp5LJeVJk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/3ecG8Ovp5LJeVJk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WOV0Bi7r5RfRB7z
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WOV0Bi7r5RfRB7z
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8RdHjSDS8GcHHx8
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/8UJDv36cO6gtLxg
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/K58lkrjCmlbZscY
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/QWtMmu2L9ahN0q3
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/QWtMmu2L9ahN0q3
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/zbEUE36vgND1CQb
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/zbEUE36vgND1CQb
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/yj90tmA0ujfOqea


12 марта, пятница

7C МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ – 7
Председатель Мурзина Татьяна Владимировна

14.30 – 
15.00

(Пр.) Кирилюк Андрей Иванович 
Magnetization reversal via resonant excitation of optical phonons

15.00 – 
15.20

Демидов Евгений Сергеевич, Л.И. Бударин, А.А. Фраерман, Н.С. Гусев, 
В.Л. Миронов
Ферромагнитный резонанс шестислойных структур [Co/Pt]n/Co с 
неколлинеарным намагничиванием

15.20 – 
15.40

Рыбкин Артем Геннадиевич, А. В. Тарасов, А. А. Рыбкина, А. М. Шикин
Магнитно-спин-орбитальный графен

 8С

16.45 – 
18.00

МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ 

Обсуждение стендовых докладов
(Екомасов Е.Г.,  Калашникова А.М., Миляев М.А.)

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/2yAsvyDS3i7RpHr
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GL3r3Tza0IV92Xj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GL3r3Tza0IV92Xj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5WfpEftmndPFZ8e


9 марта, вторник

1D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ – 1

13.30 – 
14.00

(Пр.) Столяров Василий Сергеевич, В. Ружицкий, И. А. Головчанский, Р. Оганнисян, 
Н. Купчинская,   О. В. Скрябина, А. Г. Шишкин,
В.В. Дремов, В.М. Краснов, А. А. Голубов, И. И. Соловьев,
 Д. Родичев.
Низкодиссипативная динамика джозефсоновских вихрей

Перерыв для смены зала

Председатель Темирязев Алексей Григорьевич

14.10 – 
14.40

(Пр.) Виктор Александрович Быков, Ан.В. Быков, Ю.А.Бобров, В.В.Котов, 
С.И. Леесмент, В.В. Поляков
Сканирующая зондовая микроскопия – от исследований наноструктур в 
электронике до медицинской диагностики

14.40 – 
15.10

(Пр.) Александр Витальевич Анкудинов, А. М. Минарский
Юстировка систем регистрации деформаций кантилевера атомно-силового 
микроскопа при измерениях пространственных компонент силы 
взаимодействия зонд-образец

2D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ – 2
Председатель Чайка Александр Николаевич

16.00 – 
16.30

(Пр.) Горан Карапетров 
Chiral charge density waves in TiSe2

16.30 – 
17.00

(Пр.) Татьяна Витальевна Павлова, В. М. Шевлюга, Б. В. Андрюшечкин, К.Н. Ельцов
Оборванные связи кремния на поверхности Si(100)-2×1-Cl в качестве 
одноатомных квантовых точек

17.00 – 
18.00

(Пр.) Константин Николаевич Ельцов 
На что способен сверхвысоковакуумный сканирующий зондовый микроскоп

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ZfXub64vr0yiHKV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/agnjQsODfrfMTRG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/agnjQsODfrfMTRG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/eAfQRKZoutYO0RF
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/lZMdRyS3xhyDZcv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/lZMdRyS3xhyDZcv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/lZMdRyS3xhyDZcv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/suaStGK5qByea8a
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/suaStGK5qByea8a


10 марта, среда

3D
ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ – 3
Председатель Грузнев Димитрий Вячеславович

10.00 – 
10.30

 (Пр.) Д.В. Поторочин, Александр Николаевич Чайка, O.V. Molodtsova, В.Ю. 
Аристов, D.E. Marchenko, A.S. Ciobanu, D.A. Smirnov, A.A. Makarova, M.K. 
Рабчинский, Н.В. Улин, B. Walls, K. Zhussupbekov, I.V. Shvets, M.В. Байдакова, 
П.Н. Брунков, С.Л. Молодцов
Исследование электронной структуры слоев графена на SiC/Si(001), 
модифицированных молекулами феназинового красителя

10.30– 
10.50

Андрей Владимирович Матецкий, В. В. Мараров, А. В. Зотов, А. А. Саранин
Волны зарядовой плотности в гетероструктуре селенид индия/графен

10.50 – 
11.10

Алексей Юрьевич Аладышкин
Эмиссионные резонансы и оценка локальной работы выхода для плёнок 
Pb(111)

4D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ – 4
Председатель Миронов В.Л.

13.30 – 
14.00

(Пр.) Владимир Яковлевич Шур, E.В. Пелегова, A.П. Турыгин, М.С. Кособоков, 
Ю.М. Аликин
Прямое прорастание доменов в одноосных сегнетоэлектриках. Исследование 
методами сканирующей зондовой микроскопии

14.00 – 
14.20

Е.В. Шишкина, Е.В. Пелегова, М.С. Кособоков, Андрей     Ришатович     Ахматханов  , 
П.В. Юдин, А. Dejneka, В.Я. Шур
Влияние влажности на кинетику доменов при локальном переключении 
поляризации в монокристаллах Rb:KTP

14.20 – 
14.40

Анастасия Александровна Чуприк, Киртаев Р.В., Спиридонов М.В., Маркеев А.М., 
Негров Д.В.
Формирование сегнетоэлектрических областей в тонкой диэлектрической 
пленке по произвольному рисунку с нанометровым разрешением

14.40 –
15.00

Борис Николаевич Слаутин, H. Zhu, В. Я. Шур
Нанодоменные структуры в тонких монокристаллических пленках ниобата 
лития

15.00 –
15.20

Антон Павлович Турыгин, К. С. Плашиннов, А. Р. Ахматханов, О. М. Голицына, 
С. Н. Дрождин, В. Я. Шур
Исследование исходной доменной структуры и локального переключения в 
монокристаллах триглицинсульфата

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GrbLZ2jj6xXJi90
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/GrbLZ2jj6xXJi90
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/m27xeWTgOOfHSWm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/m27xeWTgOOfHSWm
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/e8vywG6L4g71tg7
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/e8vywG6L4g71tg7
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Anuow0pxfyLZZXG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Anuow0pxfyLZZXG
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HzVNx2t1owV6pAF
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/HzVNx2t1owV6pAF
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9KwyGAWGqVl8Hz3
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9KwyGAWGqVl8Hz3
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/nZnHLqMVirlLBFI
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/T1mfqTp5bbCEdKw
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/T1mfqTp5bbCEdKw


16.00 –

17.30
Стендовая сессия 

ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ 



11 марта, четверг

5D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ   – 5
Председатель Ельцов Константин Николаевич

10.00 – 
10.30

(Пр.) Андрей Вадимович Зотов, Л. В. Бондаренко, А. Ю. Тупчая, Д. В. Грузнев, 
А. Н. Михалюк, А. А. Саранин
Таллен: графеноподобный атомный слой таллия

10.30 – 
11.00

(Пр.) Александр Александрович Саранин, Д. В. Грузнев, Л. В. Бондаренко, А. Ю. 
Тупчая, А. В. Матецкий, Н. В. Денисов, А. Н. Михалюк, Ю. П. Иванов, А. В. Зотов
Однослойный металлический NiSi2 эпитаксиально встроенный в Si(111): 
Электронные и транспортные свойства

11.00 – 
11.30

(Пр.) Димитрий Вячеславович Грузнев, Л. В. Бондаренко, А. Ю. Тупчая, Ю. Е. 
Вековшинин, А. А. Яковлев, А. Н. Михалюк, А. В. Зотов, А. А. Саранин
Атомная структура и электронные свойства 2D соединения Si(111)√3×√3-(Ce,Pb)

6D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ   – 6
Председатель Шур Владимир Яковлевич 

14.30 – 
15.00

(Пр.) Кирилл Евгеньевич Приходько,М. М. Дементьева
Создание функциональных наноструктур под действием ионного облучения

15.00 – 
15.30

(Пр.) Мария Владимировна Заморянская, Е. В. Иванова, К. Н. Орехова
Исследование ловушек в нанокерамике по динамике катодолюминесценции и 
поглощенного тока

15.30 – 
15.50

А.К.Гатин, Максим Вячеславович Гришин, Н.В.Дохикова, С.Ю.Сарвадий, 
В.Г. Слуцкий, Б.Р. Шуб, А.И.Кулак, Т.Н. Ростовщикова, С.А. Гуревич, 
В.М. Кожевин, Д.А Явсин
Морфология и адсорбционные свойства биметаллических 
наноструктурированных покрытий на пиролитическом графите

15.50 – 
16.10

Марина Владимировна Ильина, О.И. Ильин, А.В. Гурьянов, О.А. Агеев
Разработка методики определения пьезоэлектрического коэффициента 
ориентированных углеродных нанотрубок

16.10 – 
16.30

Лев Александрович Фомин, И. В. Маликов, В. А. Березин, А. Б. Логинов, 
Б. А. Логинов
Исследования степени достоверности определения высот рельефа сверхтонких 
эпитаксиальных пленок Mo методами СТМ и АСМ

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OeSwlmfJshnNpwT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OeSwlmfJshnNpwT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OeSwlmfJshnNpwT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OeSwlmfJshnNpwT
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/TxMmlzo2XFqqq9K
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/TxMmlzo2XFqqq9K
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fgznQXvHyPMP7wV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fgznQXvHyPMP7wV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/RnTscNTobRov6YW
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/02Bo23Ux4lDza62
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/EzMHC4sFyraiPvK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/EzMHC4sFyraiPvK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/QWtMmu2L9ahN0q3


12 марта, пятница

7D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ   – 7
Председатель Быков Виктор Александрович

10.00 – 
10.30

(Пр.) Виктор Леонидович Миронов, Е. В. Скороходов, М. В. Сапожников, 
А. А. Фраерман
Зондовая магнитно-резонансная спектроскопия ферромагнитных 
тонкопленочных наноструктур

10.30 –
10.50

Алексей Григорьевич Темирязев
Влияние загрязнения зонда на качество изображений магнитно-силовой 
микроскопии

10.50 – 
11.10

Евгений Владимирович Скороходов, Д. А. Татарский, И. Ю. Пашенькин, 
В. Л. Миронов
Влияние зонда магнитно-резонансного силового микроскопа на гиротропную 
моду в магнитном вихре

11.10 – 
11.30

Нияз Ильгизович Нургазизов, Д. А. Бизяев, А. А. Бухараев, А. П. Чукланов, 
В. В. Чирков, И. В. Русских, Ю. В. Садчиков
Магнитно-силовая микроскопия ферромагнитных планарных микрочастиц

8D ИЗМЕРЕНИЯ И ТЕХНОЛОГИИ АТОМАРНОГО 
И НАНОМЕТРОВОГО МАСШТАБА НА ОСНОВЕ ЗОНДОВЫХ, 
ЭЛЕКТРОННО-ЛУЧЕВЫХ И ИОННО-ЛУЧЕВЫХ МЕТОДОВ   – 8
Председатель Приходько Кирилл Евгеньевич

14.00 – 
14.30

(Пр.) Татьяна Евгеньевна Суханова
Атомно-силовая микроскопия эластомеров и нанокомпозитов
на их основе

14.30 – 
14.50

Алексей Алексеевич Жуков, С. И. Божко, А. А. Елисеев
Исследование локальных особенностей электронной системы 
интеркалированных углеродных нанотрубок различными методиками на базе 
высоковакуумного АСМ

14.50 – 
15.10

Александр Николаевич Резник, Н. В. Востоков
Резонансная микроволновая спектроскопия полупроводников

15.10 – 
15.30

Mikhail Borisovich Semenov, D. O. Filatov, V. D. Krevchik, A. P. Shkurinov, 
A. V. Shorokhov, P. V. Krevchik, M. O. Marychev, N. V. Baidus’, D. A. Saburova, 
I. M. Semenov
Туннельная фотопроводимость p-i-n фотодиодов на основе гетероструктур с 
вертикально-связанными самоформирующимися квантовыми точками 
InAs/GaAs(001)

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/1TDDIYh7ZivEyUy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/1TDDIYh7ZivEyUy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/1TDDIYh7ZivEyUy
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/04qKqpUnZErfmXl
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/H4z8OvhHImxQP9I
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/H4z8OvhHImxQP9I
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/H4z8OvhHImxQP9I
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/57rWLV9WJtDKUdV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/57rWLV9WJtDKUdV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ubKM2GjpK9EZA32
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/POSwZJRWTupBLzl
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/POSwZJRWTupBLzl
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Wd9f5LvPS5SSQB5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Wd9f5LvPS5SSQB5
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Cldil5a6pK6RH6H
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Cldil5a6pK6RH6H


15.30 – 
15.50

Виктор Михайлович Корнилов, А. Н. Лачинов, А. Р. Юсупов
Исследование локальных электрофизических свойств полимерных пленок 
методом атомно-силовой микроскопии с проводящим зондом

15.50 – 
16.10

Ассель Иосифовна Ахметова, Яминский И.В.
Биофизические принципы обнаружения биомакромолекул с помощью 
пьеозокерамических биосенсоров

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WJSAZiHMT8BvGLE
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WJSAZiHMT8BvGLE
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/xf8kYa6Zh8ihZ3M
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/xf8kYa6Zh8ihZ3M


9 марта, вторник

1E РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА – 1
Председатель Николай Николаевич Салащенко

13.30 – 
14.00

(Пр.) Владимир Алексеевич Бушуев, Д.     М. Цветков, В.     В. Конотоп, Б.     И. Манцызов  
Распространение лазерных пучков и импульсов в одномерных PT-
симметричных фотонных кристаллах

14.00 – 
14.30

(Пр.) Д.     В. Сивков, С.     В. Некипелов, О.     В. Петрова, А.     С. Виноградов, А.     Е.   
Мингалева, С.     И. Исаенко, П.     А. Макаров, А.     М. Объедков, Б.     С. Каверин, И.     В.   
Вилков, С.     А. Гусев, А.     В. Аборкин, Р.     Н. Скандаков, Виктор Николаевич Сивков  
NEXAFS и XPS исследования катализаторов Mo/MУНТ

14.30 – 
14.50

Марина Алексеевна Андреева
 Стоячие волны в теории резонансной рентгеновской рефлектометрии

14.50 – 
15.10

Niranjan Kumar, R.S. Pleshkov, A. V. Nezhdanov, V. N. Polkovnikov, P. A. Yunin, 
N.I. Chkhalo, A.I. Mashin
Микроструктурное преобразование и термическая стабильность 
наноразмерных периодических многослойных зеркал Mo/Be, работающих на 
длине волны EUV

15.10 – 
15.30

Михаил Владимирович Свечников, Н. Кумар, К. В. Николаев, Н. И. Чхало
Рассеивающие дефекты в слоях и интерфейсах многослойных рентгеновских 
зеркал

2E РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА – 2
Председатель Чхало Николай Иванович

16.00 – 
16.30

(Пр.) Сергей Вадимович Кузин, С.А. Богачев, Н.Ф. Ерхова, А.А. Перцов, 
А.С.     Кириченко, И.В. Малышев, А.     Е. Пестов, В.     Н. Полковников, М.     Н. Торопов,   
Н.     Н.     Цыбин, Н.     И. Чхало  
Солнечный телескоп ВУФ диапазона для наноспутников

16.30 – 
16.50

С.     Ю. Зуев, А.     Я. Лопатин, В.     И. Лучин, Николай Николаевич Цыбин, Н.     И. Чхало  
Сравнительное исследование термостойкости пленочных пелликлов на основе 
бериллия

16.50 – 
17.10

Евгений Александрович Вишняков, П.     С.     Заверткин, Д.     В.     Ивлюшкин, Н.     Ф.     Ерхова,   
С.     В.     Кузин, А.     Д.     Николенко, А.     А.     Перцов, В.     И.     Червинский, А.     С.     Шугаров  
Измерение квантовой эффективности ПЗС и КМОП детекторов в ВУФ области 
спектра

17.10 – 
17.30

Алексей Сергеевич Кириченко, А.     А. Перцов, С.     В. Кузин, П.     П. Моисеев,   
С.     А.     Богачев, И.     П. Лобода, А.     А.     Рева, А.     С. Ульянов, В.     И. Денисова,   
В.     Т.     Минлигареев, А.А     Нусинов, А.     Ю. Репин  
Первые результаты летного эксперимента по данным рентгеновского 
спектрофотометра ДИР-Э на борту метеорологического спутника Электро-Л №3

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tc91ov656m0BlPj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tc91ov656m0BlPj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tc91ov656m0BlPj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tc91ov656m0BlPj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tc91ov656m0BlPj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Dqj9hEyt4GtT2eq
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Dqj9hEyt4GtT2eq
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Dqj9hEyt4GtT2eq
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Dqj9hEyt4GtT2eq
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/eTrLcrJxock7uad
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/eTrLcrJxock7uad
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http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9ofTWSqVlK2jX0w
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9ofTWSqVlK2jX0w
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9ofTWSqVlK2jX0w
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/9ofTWSqVlK2jX0w
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/V2OdOv490Q4UFds
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/V2OdOv490Q4UFds
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/V2OdOv490Q4UFds
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ox0B9zK4J8EYzb1
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/ox0B9zK4J8EYzb1
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5KtdOhno03kXhmv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5KtdOhno03kXhmv
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/5KtdOhno03kXhmv
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http://vm.ipmras.ru/index.php/s/eXqKhQxDaSz8QCW


17.30 – 
17.50

И.Г. Забродин, Андрей Николаевич Нечай, А.А. Перекалов, Д.Г. Реунов, 
Н.Н. Салащенко, Н.И. Чхало
Исследование эмиссии ЭУФ излучения из плазмы формируемой на 
жидкоструйных и капельных мишенях

17.50 – 
18.10

Анна Александровна Дедкова, Н.     А. Дюжев, П.     Ю. Глаголев, Д.     А. Товарнов,   
Е.     Э.     Гусев  
Особенности анализа круглых мембран при исследовании и контроле структур 
нано- и микросистемной техники

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/dk6UyTx96UGwMpk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/dk6UyTx96UGwMpk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/dk6UyTx96UGwMpk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/dk6UyTx96UGwMpk
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/87ZqkIGEorCti0l
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/87ZqkIGEorCti0l
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/87ZqkIGEorCti0l
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/87ZqkIGEorCti0l


10 марта, среда

3E РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА – 3
Председатель Владимир Николаевич Полковников

10.00 – 
10.30

(Пр.) Елена Олеговна Филатова
Формирование межфазовых границ в многослойных рентгеновских зеркалах: 
теоретическое прогнозирование межфазовых реакций и экспериментальные 
данные

10.30– 
11.00

(Пр.)   Niranjan     Kumar  , Alexey T. Kozakov, Alexey V. Nezhdanov, Vladimir N. 
Polkovnikov, Ruslan M. Smertin, Roman S. Pleshkov, Nikolay I. Chkhalo
Плазмонное возбуждение кристаллических нанокластеров в многослойных 
зеркалах, работающих в ЭУФ и рентгеновской области длин волн

11.00 – 
11.20

Айдар Уралович Гайсин, С. С. Сахоненков, C. А. Касатиков, А. С. Конашук, 
Р.С. Плешков, Н.И. Чхало, Е. О. Филатова
Влияние барьерного cлоя на формирование межслоевой области в 
многослойных рентгеновских зеркалах Mo/Si и Mo/Be

11.20 – 
11.40

Сергей Сергеевич Сахоненков, Е.О. Филатова
Формирование межфазовой границы между тонкими слоями W и Be в 
зависимости от их толщины и порядка напыления

11.40 – 
12.00

Данил Викторович Сивков, С. В. Некипелов, О. В. Петрова, А. С. Виноградов, 
А. Е. Мингалева, С. И. Исаенко, П. А. Макаров, А. М. Объедков, Б. С. Каверин, 
И. В. Вилков, С. А. Гусев, А. В. Аборкин, Р. Н. Скандаков, В. Н. Сивков
Исследование скрытых слоев и интерфейсов покрытий карбида вольфрама на 
поверхности МУНТ методами XPS и NEXAFS спектроскопии

4E РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА – 4
Председатель Алексей Евгеньевич Пестов 

13.30 – 
14.00

(Пр.) Василий Ильич Пунегов
Лауэ дифракция рентгеновских лучей в многослойных структурах W/Si и 
Mo/Si

14.00 – 
14.30

(Пр.) Леонид Иванович Горай, Т. Н. Березовская, Д. В. Мохов, В. А. Шаров, 
А. С. Дашков, Е. В. Пирогов
Дифракционные решетки с блеском, получаемые на пластинах   Si   – первые   
результаты

14.30 – 
14.50

Vladimir Alekseevich Belyakov
Kossel lines in multilayer X-ray mirrors 

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/lLsFUz3802FoXFN
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/VWVLqyq6fFKxzBj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/VWVLqyq6fFKxzBj
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tide6gCXl9xCFB2
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tide6gCXl9xCFB2
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/hMzciJ6Gykb2zYE
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/hMzciJ6Gykb2zYE
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/pVCWCRXlCxhcO3y
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/pVCWCRXlCxhcO3y
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/6Wbyzm7xZrttBmK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/6Wbyzm7xZrttBmK
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OrSK4bhGcxRk4N4
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/OrSK4bhGcxRk4N4


14.50 –

15.10

Илья Вячеславович Малышев, Н.И. Чхало
Метод   z  -томографии в мягкой рентгеновской микроскопии  

5E РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА – 5
Председатель Горай Леонид Иванович

16.00 – 
16.30

(Пр.) Александр Сергеевич Пирожков 
BISER     coherent     x  -  rays     source  

16.30 – 
16.50

Николай     Иванович     Чхало  ,   А.А. Ахсахалян, Ю.А. Вайнер, М.В. Зорина, А.Е. Пестов,
М.В. Свечников, М.Н. Торопов, N. Kumar, Ю.М. Токунов
Применение нанопорошков окиси церия для полировки кремния

16.50 –
17.10 

Ю. А. Вайнер, М. В. Зорина, М. С. Михайленко, Н. Кумар, Алексей Евгеньевич 
Пестов, М. В. Свечников, А. К. Чернышев, Н. И. Чхало
Изучение ионного распыления монокристаллического кремния с целью 
формирования подложек многослойных рентгеновских зеркал

17.10 – 
17.30

Петр Юрьевич Глаголев, Г. Д. Демин, Н. А. Дюжев, М. А. Махиборода
Исследование динамики разогрева анодных узлов в безмасочном 
нанолитографе на основе массива микрофокусных рентгеновских трубок.

17.30 –
17.50 

Сергей Александрович Гарахин, В. Н. Полковников, Р. С. Плешков, А. Е. Пестов, 
М. В. Зорина, Н. Н. Салащенко, М. В. Свечников, Н. И. Чхало
Изготовление и исследование рентгеновских зеркал с широкой полосой 
пропускания в ИФМ РАН

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fnUcvySA83zQuPV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/fnUcvySA83zQuPV
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UvrdSuukvqaN7it
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/UvrdSuukvqaN7it
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/G9e0uE6x7EvJxg2
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/G9e0uE6x7EvJxg2
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/39q0EzJ0UR0LDSY
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/z5iHZ3NXC2eXurC
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Oc6LATxHH2aKWSG


11 марта, четверг

10.00 – 
11.30

Стендовая сессия. 
РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА

6E РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА – 6
Председатель Малышев Илья Вячеславович

14.30 – 
14.50

Роман Сергеевич Плешков, С. А. Гарахин, Н. Кумар, В. Н. Полковников, 
М. В. Свечников, Н. И. Чхало
Разработка, синтез и изучение свойств Be-содержащих многослойных зеркал 
для диапазонов жесткого и мягкого рентгеновского излучения

14.50 – 
15.10

Елизавета Сергеевна Фатеева, С. С. Сахоненков, А. У. Гайсин, Е. О. Филатова
Влияние толщины слоёв Cr и Be и их взаимного расположения на строение 
межслоевой области многослойной структуры [Cr/Be]xN

15.10 – 
15.30

А. Н. Нечай, Александр Алексеевич Перекалов, Н. Н. Салащенко, Н.И. Чхало
Определение параметров плазмы в зоне разряда лазерно-плазменных 
источников ЭУФ излучения с газоструйными мишенями

15.30 – 
15.50

Михаил Сергеевич Михайленко, А.Е. Пестов, А.К. Чернышев, Н.И. Чхало
Модернизация установки коррекции локальных ошибок формы поверхностей 
оптических элементов

15.50 – 
16.10

Алексей Константинович Чернышев, А. Е. Пестов, М.С. Михайленко, Н. И. Чхало, 
М. Н. Торопов, И. В. Малышев, А. А. Ахсахалян, В. Н. Полковников, Н. С. Куликов, 
М. В. Зорина
Программа для коррекции локальных ошибок формы поверхности 
малоразмерным ионным пучком на основе матричного алгоритма

17.00 –
19.00

Стендовая сессия. 
РЕНТГЕНОВСКАЯ ОПТИКА

http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Od8JibPNYQvTisP
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/Od8JibPNYQvTisP
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/6h3i0Ls3JNcigRx
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/6h3i0Ls3JNcigRx
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/VVNHS5js2Vk5q71
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/VVNHS5js2Vk5q71
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WX4YA63LfZZ3AYI
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/WX4YA63LfZZ3AYI
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tEUu52NyxzrIDze
http://vm.ipmras.ru/index.php/s/tEUu52NyxzrIDze


Стендовая сессия.

CВЕРХПРОВОДЯЩИЕ НАНОСИСТЕМЫ

1 С. А. Чурин, А. Б. Логинов, Б. А. Логинов

Морфология поверхности монокристаллов BiSrCaCuO выращенных методом 
Бриджмена

2 А.     А. Беспалов  , Н. А. Емельянов, И. М. Царьков

Энергетический спектр и джозефсоновский ток короткого трёхмерного контакта 
сверхпроводник / ферромагнетик / сверхпроводник

3 Е. Л. Спевак, Ю. Д. Панов, А. С. Москвин

Критические температуры модели локальных бозонов на квадратной решетке в 
приближении Бете

4 С. С.     Уставщиков  , М. Ю. Левичев, И. Ю. Пашенькин, А. М. Клушин, Д. Ю. Водолазов

Приближение к току распаривания в гибридных структурах сверхпроводник / 
нормальный металл с большим отношением нормальных сопротивлений

5 Ф. В. Хан, А. В. Худченко, А. М. Чекушкин, В. П. Кошелец

Определение параметров тонких сверхпроводящих пленок с помощью резонаторов

6 И.     И. Гимазов  , Ю. И. Таланов, К. C. Перваков, В. А. Власенко

Электронный спиновый резонанс на ионах Eu2+ в кристаллах пниктидов железа 
122

7 Е. Е. Пестов, М. Ю. Левичев, Д. В. Мастеров, А. Е. Парафин, С. А. Павлов, 
А. М. Клушин

Исследование СВЧ свойств массивов джозефсоновских контактов из 
высокотемпературных сверхпроводников встроенных в копланарную линию 
передач для эталонов переменного напряжения

8 P. Kh. Atanasova, S. A. Panayotova

Analytical solutions of phase difference in LJJ with second harmonic in the current phase
relation: classification and constraints of existence

9 В. В. Конев, Ю. Д. Панов

Особенности метастабильных состояний системы полужестких бозонов

10 М. А. Дрязгов, Н. Н. Манова, Н. О. Симонов, Ю. П. Корнеева, А. А. Корнеев



Сравнение использования шунтирующего сопротивления и последовательной 
индуктивности для оптимального смещения SSPD постоянным током

11 А. В. Антонов, В. К. Васильев, Д. В. Мастеров, А. Н. Михайлов, С. В. Морозов, С. А. 
Павлов, А. Е. Парафин, Д. И. Тетельбаум, С. С. Уставщиков, Д. А. Савинов

Сопротивление тонких неупорядоченных сверхпроводящих пленок YBCO во 
внешних магнитных полях в режиме течения потока вихрей

12 Б. А. Гурович, К.     Е. Приходько  , Л. В. Кутузов, Б. В. Гончаров, Д. А. Комаров, Е. М. 
Малиева

Создание элементов из NbN для логических устройств классических крио-
компьютеров

13 А. А. Атепалихин, М. С. Шевченко, Ф. В. Хан, Л. В. Филиппенко, А. М. Чекушкин, В. П.
Кошелец

Оптимизация параметров интегральных согласующих структур и улучшение 
методов шунтирования Джозефсоновских переходов

14 А. И. Ильин, А. А. Иванов

Транспортные и морфологические характеристики тонких пленок YBa2Cu3O7−x 
при импульсном напылении со скоростной фильтрацией факела эксимерного 
лазера

15 М.     Ю. Фоминский  , Л. В. Филиппенко, А. М. Чекушкин, В. П. Кошелец

Изготовление сверхпроводниковых туннельных структур с использованием 
электронно-лучевой литографии

16 А. А. Мазаник, И. В. Бобкова, А. М. Бобков, М. А. Силаев

Триплетные сверхпроводящие корреляции в S/F гетероструктурах с примесным 
спин-орбитальным взаимодействием и движущимся конденсатом

17 А. А. Мазаник, И. В. Бобкова, А. М. Бобков, И. Р. Рахмонов, K. Sengupta, Ю. М. 
Шукринов

Влияние магнитной анизотропии на переворот магнитного момента импульсами 
тока в джозефсоновских структурах на топологическом изоляторе

18 П.     М. Марычев  , Д. Ю. Водолазов

Индуцированный магнитным полем парамагнитный отклик сверхпроводящей 
полоски в состоянии Фульде-Феррелла

19 А. М. Чекушкин, Л. В. Филиппенко, В. П. Кошелец



Оптимизация режимов изготовления пленок Nb, NbN, NbTiN и 
высококачественных туннельных переходов на их основе для приемных структур 
ТГц диапазона

20 А.     В. Путилов  , Ж. А. Девизорова, И. Чайкин, C. В. Миронов, А. И. Буздин

Фазовые переходы в планарных структурах сверхпроводник–ферромагнетик со 
спин-орбитальным взаимодействием

21 Д. В. Мастеров, С. А. Павлов, А.     Е. Парафин  , Е. В. Скороходов

Зависимость параметров сверхпроводящих и изолирующих элементов при 
уменьшении их размеров в структурах, изготавливаемых методом задающей маски
на пленках YBCO

22 Е. А. Архипова, А. И. Елькина, Д. В. Мастеров, С. А. Павлов, А.     Е. Парафин  

Параметры омических контактов Au - YBCO, сформированных взрывной 
фотолитографией

23 М. Р. Саматов

Термоэлектрический транспорт в Джозефсоновских контактах с графеновой 
прослойкой

24 Б. А. Гурович, Б.     В. Гончаров  , К. Е. Приходько, Л. В. Кутузов, Л. В. Столяров, 
Е.М. Малиева

Создание тонких пленок NbN при комнатной температуре подложки

25 В. Д. Пластовец, А. С. Мельников

Локализованные состояния квазичастиц в джозефсоновском вихре

26 А. А. Чиков
Расчет фазовых диаграмм модельного купрата методом Монте-Карло

27 Г. А. Бобков, И. В. Бобкова, А. М. Бобков, Akashdeep Kamra

Термоиндуцированное движение доменных стенок в бислоях 
сверхпроводник/антиферромагнетик

28 Е. О. Савостин 

Сверхпроводящие стрейнтронные устройства на основе эффекта близости в 
гибридных наносистемах «сверхпроводник-ферромагнетик»

29 Д. Н. Ясинская, В. А. Улитко, Ю. Д. Панов

Фазовые состояния и критические свойства спин-псевдоспиновой модели 
разбавленного магнетика



30 Л. С. Мазов 

Природа «аномального поведения» ВТСП-наносистем

31 Л. С. Мазов 

О несверхпроводящей природе резистивного перехода при Т ~ 300 K в 
углеродистом гидриде серы (С-S-H) при сверхвысоких давлениях

32 Ю. В. Кислинский, А. М. Петржик, А. В. Шадрин, К. И. Константинян, Г. А. 
Овсянников, G. Christiani, G. Logvenov

Электронный транспорт трехслойной гетероструктуры из купратного 
сверхпроводника с прослойкой из никелята PrNiO3

33 К. В. Куликов 

Частотная синхронизация в системе джозефсоновский переход + наномагнит

34 Д.     С. Пашин  , М. В. Бастракова

Микроволной транспорт в одномерном волноводе с массивом бистабильных 
сенсорных ячеек

35 А. С. Мельников 

Майорановские моды в вихревых состояниях полупроводниковых проводов, 
полностью покрытых сверхпроводящей оболочкой

36 М. А. Галин, А. В. Антонов, Б. А. Андреев, В. В. Курин, А. М. Клушин

Фурье-спектрометрия джозефсоновского излучения больших массивов ниобиевых 
контактов

37 Л. П. Ичкитидзе 

Влияние фрактальности нормальных кластеров на резистивность керамического 
сверхпроводника

38 Э.     М. Баева  , Н. А. Титова, А. В. Семенов, Г. Н. Гольцман, А. И. Кардакова, В. С. Храпай

Влияние диффузонов аморфной подложки на тепловой транспорт металлических 
пленок

39 А. В. Благодаткин, Д. А. Пиманов, А.     В. Чигинев  , А. Л. Панкратов, Л. С. Кузьмин

Многочастотный массив планарных антенн с болометрами на холодных 
электронах для основного и вспомогательных частотных каналов орбитального 
радиотелескопа LSPE



40 А. В. Садаков, А. С. Усольцев, К. С. Перваков

Does magnetic ordering have influence on superconducting gaps in RbEuFe4As4?

41 С.     Ю. Хыдырова  , И. А. Степанов, Д. Д. Васильев, К. М. Моисеев

Оценка характеристик однофотонного детектора в зависимости от параметров 
сверхпроводящей плёнки WxSi(1-x)

42 О. В. Скрябина, С. В. Бакурский, А. Г. Шишкин, А. А. Клименко, К. С. Напольский, 
Н.В.  Кленов, И. И. Соловьев, В. В. Рязанов, А. А. Голубов, Д. Родичев, М. Ю. 
Куприянов, В. С. Столяров

Перегрев джозефсоновских переходов на основе золотых нанопроводов, 
обусловленный геометрией образца

43 А. В. Кудряшов, R. Yano, А. А. Голубов, S. Kashiwaya, В. С. Столяров

Сканирующая туннельная спектроскопия магнитного топологического изолятора 
Fe-BiSbTe2Se

44 В. И. Ружицкий, И. И. Соловьёв, С. В. Бакурский, Н. В. Клёнов, А. С. Сидоренко, 
Д.Ю. Родичев, М. Ю. Куприянов, В. C. Столяров

Моделирование динамического распределения магнитного потока в длинном 
джозефсоновском переходе

45 Х. Г. Назарян 

Conductivity and Seebeck coefficient of lightly doped SrTiO3 at high temperatures



Стендовая сессия.

МАГНИТНЫЕ НАНОСТРУКТУРЫ– 1 
(микромагнитные и структурные свойства)

1 Д.А. Бизяев, Н.И. Нургазизов, А.А. Бухараев, А.П. Чукланов, В.Я. Шур, 
А.Р. Ахматханов

Влияние температуры подложки из монокристаллического ниобата лития на поле 
переключения планарных CoNi микрочастиц

2 В.А. Губанов, M. Mruczkiewicz, I. Vetrova, Ján Šoltýs, А.В. Садовников

Мультистабильность магнитных скирмионов в системе наностобиков Au/Co/Pt

3 Ю.А. Губанова, В.А. Губанов , N. Noginova, Е.Н. Бегинин, А.В. Садовников

Управление анизотропией в меандровой структуре из пермаллоя при касательном 
намагничивании

4 М.В. Макарова, Е.К. Кравцов, В.В. Проглядо, В.В. Устинов, Ю.Н. Хайдуков

Магнитное упорядочение в сверхрешетках Dy/Co

5 В.А. Орлов, Г.С. Патрин, И.Н. Орлова, М.В. Долгополова

Особенности движения магнитных вихрей вблизи протяженной линейной 
магнитной неоднородности

6 В.А. Орлов, В.С Прокопенко, Р.Ю. Руденко, И.Н. Орлова

Механические напряжения и локальное поле магнитной анизотропии трехслойных
дисков

7 Ю.А. Саламатов, Е.А. Кравцов, Д.И. Девятериков

Геликоидальное магнитное упорядочение в сверхрешётке Fe/Cr

8 А.В. Свалов, А.В. Архипов, В.Н. Лепаловский, Е.А. Степанова, В.О. Васьковский, 
Г.В. Курляндская

Магнитокалорический эффект в окрестности температуры магнитной 
компенсации аморфных ферримагнитных пленок Gd-Co

9 А.В. Свалов, В.Н. Лепаловский, Е.А. Степанова, И.А. Макарочкин, В.О. Васьковский, 
A. Larañaga, Г.В. Курляндская

Особенности перемагничивания обменно-связанных пленочных структур 
Tb-Co/FeNi в температурном интервале, включающем точку компенсации 
ферримагнитного слоя



10 С.В. Степанов, Г.И. Антонов, К.А. Звездин, Е.Г. Екомасов

Динамика связанных магнитных вихрей в трехслойном проводящем наноцилиндре

11 Д.А. Татарский, С.А. Гусев

Определение знака взаимодействия Дзялошинского-Мория в плёнках Co/Pt

12 Д.А. Татарский, В.Л. Миронов, А.Д. Ефимов

Низкочастотная динамика системы двух перекрывающихся ферромагнитных 
дисков

13 Н.А. Иванов, С.А. Небогин, С.С. Колесников, Л.И. Брюквина

Структура и механизмы образования наноразмерных пленок примесного металла 
кобальта и никеля в монокристаллах LiF и MgF2

14 А.В. Акишева, Е.С. Пьянзина

Исследование влияния внешнего магнитного поля на самоорганизацию в системе 
магнитных анизотропных наночастиц

15 И.Н. Антонов, О.В. Вихрова, Ю.А. Данилов, П.Б. Демина, М.В. Дорохин, Б.Н. Звонков, 
Д.А. Здоровейщев, И.Л. Калентьева, Ю.М. Кузнецов, А.В. Кудрин, А.В. Нежданов, 
А.Е. Парафин, Д.В. Хомицкий

Импульсное лазерное облучение светоизлучающих структур со слоем (Ga,Mn)As

16 В.П. Лесников, М.В. Ведь, О.В. Вихрова, Ю.А. Данилов, Б.Н. Звонков, А.В. 
Здоровейщев, А.В. Кудрин, Р.Н. Крюков

Диодные гетероструктуры с ферромагнитными узкозонными A3FeB5 областями 
разного типа проводимости

17 Ю.А. Данилов, О.В. Вихрова, И.Л. Калентьева, Р.Н. Крюков, А.В. Кудрин, Ю.М. 
Кузнецов, З.Э. Кунькова, В.П. Лесников, А.В. Нежданов, А.Е. Парафин, Е.А. 
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